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CMOS 多功能时基电路 

# 概述 

GC7555A 是采用 CMOS 工艺制造的 RC 时基电路，它在许多重要性能上都超越

了常见的 NE555 时基电路，同时，在大多数应用中，可直接替换 NE555；这些改

进了的参数包括低功耗、宽电源电压工作范围、低 THRESHOLD、TRIGGER 和 RESET

端口输入电流、没有 NE555 在输出转换过程中电源电流瞬间出现脉冲电流的毛

病、工作频率更高，而且 CONTROL VOLTAGE（第 5脚）端无须退耦就可稳定工作。 

特别的是，GC7555A 具有产生精确时间延迟或频率的稳定控制能力。在单触

发模式下，由一组外接的电阻和电容精确控制电路的脉宽。在作为振荡器使用时，

振荡器的振荡频率和占空比均可由两个外接的电阻和一个电容精确控制。与

NE555这种双极工艺产品不同，GC7555A CONTROLVOLTAGE端不需要接电容来退耦。

GC7555A 触发和 RESET 都是负脉冲有效的，电路的输出反相器灌入和流出电流可

以直接驱动 TTL 负载，以及 CMOS 负载。 

# 特点 

◆ 在大多数应用中可替换 NE555，与 ICM7555 完全兼容。 

◆ 低电源电流：60uA 

◆ 极低的输入电流 

◆ 高速工作：1MHz 

◆ 电源电压范围：2～18V 

◆ 温度稳定性：0.005‰（25℃） 

◆ 正常重启功能：在输出转换过程中，不会出现电源电流的尖峰。 

◆ 比 NE555 输入阻抗更高，因此，可使用较长的 RC 常数。 

◆ 定时范围从毫秒到小时。 

◆ 可在无稳态和单稳态模式下工作。 

◆ 占空比可调。 
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◆ 高输出源/漏电流，以驱动 TTL/CMOS 

◆ 输出只需很低的补偿，高电平及低电平 

◆ 属于不含铅产品（符合 RoHS） 

◆ 封装形式：SOP8，DIP8 

# 应用 

◆ 精确计时器 

◆ 脉冲产生器 

◆ 连续计时器 

◆ 时间延迟产生器 

◆ 脉冲宽度调制器 

◆ 脉冲位置调制器 

◆ 脉冲丢失检测器 

# 管脚图 

 

 

 

 

 

 

DIP8/SOP8 

# 极限参数 

参数 数值 单位 

电源电压 18 V 

输入电压(开启、控制电压、极限、重启) （V+）+0.3～GND-0.3 V 

输出电流 100 mA 

工作温度范围 -55～125 ℃ 
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# 电参数 

TA=25℃ -55~125℃ 
项目 符号 条件 

最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值 
单位 

VDD=5V  40 200   300 
静态电源电流 IDD 

VDD=15V  60 300   300 
uA 

 2     ％ 单稳态计时精

确度 
 RA＝10k，C＝

0.1uF，VDD＝5V    858  1161 us 
VDD＝5V     150  
VDD＝10V     200  温漂  
VDD＝15V     250  

ppm/℃

电源漂移  VDD＝5～15V  0.5   0.5  ％/V 
阈值电压 VTH VDD＝15 62 67 71 61  72 ％VDD
触发电压 VTRIG VDD＝15 28 32 36 27  37 ％VDD
触发电流 ITRIG VDD＝15V   10   50 nA 
阈值电流 ITH VDD＝15V   10   50 nA 
控制电压 VCV VDD＝15V 62 67 71 61  72 ％VDD
重启电压 VRST VDD＝2～15V 0.4  1.0 0.2  1.2 V 
重启电流 IRST VDD＝15V   10   50 nA 
DISCHARGE 

漏电流 
IDIS VDD＝15V   10   50 nA 

VDD＝15V， 
ISINK＝20mA  0.4 1.0   1.25 

VOL 
VDD＝5V， 
ISINK＝3.2mA 

 0.2 0.4   0.5 

VDD ＝ 15V ，

ISOURCE＝0.8mA
14.3 14.6  14.2   

输出电压 

VOH 
VDD＝5V， 
ISOURCE＝0.8mA 4.0 4.3  3.8   

V 

VDD＝5V， 
ISINK＝15mA 

 0.2 0.4   0.6 
DISCHARGE 

输出电压 
VDIS 

VDD＝15V， 
ISINK＝15mA 

     0.4 
V 

电源电压 VDD 功能性操作 2.0  18.0 3.0  16.0 V 

输出上升时间 tR RL＝10M，CL＝

10pF，VDD＝5V  75     ns 

输出下降时间 tF RL＝10M，CL＝

10pF，VDD＝5V
 75     ns 

振荡器频率 fMAX 
VDD＝5V，RA＝

470Ω，RB＝270
Ω，C＝200pF 

 1     MHz 
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# 逻辑简图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本图为简化图，所有不用的输入均接低电平。 

# 真值表 

THRESHOLD 电压 TRIGGER 电压 RESET OUTPUT DISCHARGE 开关

不必考虑 不必考虑 LOW LOW ON 

>2/3(V+) >1/3(V+) HIGH LOW ON 

<2/3(V+) >1/3(V+) HIGH 保持 保持 

不必考虑 <1/3(V+) HIGH HIGH OFF 

 

注意：RESET 将支配所有的输入；TRIGGER 优先权高于 THRESHOLD。 
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# 应用说明 

¾ 概论 

GC7555A 驱动器，在大多数应用场合中，可直接替代 NE555 驱动器。但使用

GC7555A 时，外围器件方面比较经济，因为双极工艺的 NE555 驱动器在输出驱动

时会产生较大的短路电源电流，这就有可能降低电源电压的线性度，必须使用一

个较好的电容器来加以改善。而 GC7555 驱动器就不会产生这种现象。详见如下

波形图。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GC7555 产生的电源电流峰值仅为 2～3mA，而不是 NE555 的 300～400mA，因

此退耦电容通常不需要。另外，在大多数应用中，由于芯片内置的 CMOS 比较器

的输入阻抗很大，控制电压输入端也不需要退耦电容了。因此在大多数应用中，

GC7555 可节省两个电容。 

¾ 供电电源的设计 

尽管 GC7555 消耗的电源电流是很小的，可整个系统的电源电流可能会很高，

除非设计时选用高阻抗的定时元件。因此，在一定定时常数的情况下应选用高阻

值的电阻和低容量的电容。如图 2A 和图 2B 所示。 
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应用图 2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应用图 2B 

 

¾ 输出驱动能力 

输出驱动器由一个 CMOS 反相器构成，可以驱动大多数 TTL 和 CMOS 逻辑电路。如果用

于驱动 CMOS，在允许的电源电压范围内，输出电压摆幅和电源电压相等。在电源电压在 4.5V

以上的条件下，GC7555 可驱动至少 2 个标准 TTL 负载。 

¾ 无稳态操作 

GC7555在接成图2A中所示的多频振荡器的情况下，输出摆幅可达到整个电源电压范围，

形成精确的 50％占空比的方波（转换点和输出摆幅是对称的）。在 5～15V 的电源电压范围
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内，频率变化率不超过 1％。 

f=1/1.4RC 

计时器也可如图 2B 的方式连接。在此电路中，频率为： 

f=1.44/(RA+2RB)C 

RA 和 RB 的取值大小决定输出的波形，公式为： 

D＝（RA+RB）/（RA+2RB） 

¾ 单稳态操作 

在本模式下，定时器功能是按单脉冲触发模式使用的，如图 3 所示。首先外接电容被置

于定时器内部的一个晶体管强制放电。在应用中，在 TRIGGER 管脚（pin2）加一个负脉冲，

此时芯片内部的触发器被置位，引起短接外接电容的电路被释放，并将 OUTPUT 管脚（pin3）

驱动至高电平。电容两端的电压开始按时间常数 t=RC 指数增加。当电容两端的电压达到

2/3V+时，比较器将内部触发器复位，造成电容器被迅速放电，驱动器 OUTPUT 也变回低电平

状态。在 OUTPUT 变回低电平之前，TRIGGER 必须先变回高电平状态。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 3 

 

 

¾ CONTROL VOLTAGE 

CONTROL VOLTAGE 端口允许控制两个跳转电压，以控制 THRESHOLD 和 TRIGGER 端内的比

较器。这样提供了在非稳态模式下，通过在 CONTROL VOLTAGE 端口施加的电压，对振荡器频

率进行调制，甚至禁止振荡器工作的可能性。在单稳态模式下，通过改变 CONTROL VOLTAGE

GC7555
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管脚的电压可改变延迟时间的长短。 

¾ RESET 

RESET 管脚的输入跳转电压基本上与标准的双极电路 NE555 相同，即 0.6～0.7V。在电

源电压的全部工作范围内，表现出非常高的输入阻抗。 RESET 功能操作模式上 GC7555 比

NE555 有了很大的改进。 

# 典型波形图 
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# 封装尺寸图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOP8L 封装尺寸图                     DIP8L 封装尺寸图 
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